
Verwendung: Germanium-pnp-Niederfre- 
quenz-Tronsistor für Steuer- und Regel- 
zwecke mit induktiver Last und großer 
Sperrspannung bei Umgebungstemperatu- 
ren da von -25°C bis +65°C 

Abmessungen: 

Bauform A 3/25b. 

TGL 11811 

Masse %& 0,89 

Zubehörteile siehe Seite 10 

Zulässige Höchstwerte 

für da = 45°C 

-UeBo = 20V -IC = 150mA 
«Uces = 80V I8 = 50mA 

Wärmewiderstand 
beiRBE= 0 * = 80°C A ® E 

Da = 65°C Rın < 380 I7 R < 50 W 
Kennwerte für da = 25°C —5 grd 

[ Min | Typ ‘ Max | Meßbedingungen 

Restströme 

-IcBo ' _ 9#A | 18uA | -Uco8 = 15 V 
-ICEs 300 A | 500 4A -UCes = 80 V, Rae = 0 
-IeBO } | 50 A | -UEB = 10 V 

Kurzschlußstromverstärkung 

Hara [E A0 | 80 | -UceE = 6 V, -Ic= 2 mA, f = 1kHz 

UÜbergangstrequenz 

fr | 300 kHz | | -Uce = 6 V, -Ic 2 mA 

Bestellbeispiel für einen Transistor mit Kühl- 
körper 

Spezialmessung nach der Prinzipschaltung 
Bei einer MeBzeit bis 1,1 sec +10% muß 
der Grenzwert eingehalten werden 
-"Ic < 10 mA bei Uce= U— + U — 

U = - (66 + 2) V 
U—= (90 + 5) Venr 

* nicht für Neuentwicklungen verwenden 

Transistor GC 112 Kühlkörper 
Bestell-Nr. 5801.031—02010 
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1 freitragend 

‚2 mit Kühlschelle 

3, 4 und 5 Kühlfläche 

6 ideale Wärmeablsitung 

Mittlere Kennlinien für für &a = 25°C 
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Emitter-Reststrom als Funktion 
der Sperrschichttemperatur 
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